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"Model experimental de straturi subtiri cu structura amorfa"
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Date tehnice: Model experimental unic realizat in structura monostrat pe baza de ZrCu cu
adaos de Ca, Mo, Mg, Sr si Si. Au fost obtinute straturi subtiri ternare bazate pe ZrCu,
precum ZrCuCa, ZrCuMo, ZrCuMg, ZrCuSr si ZrCuSi, fiind de interes atat din punct de
vedere al optimizarii procesului de obtinere, cat si privind caracteristicile finale relevante
ale acestora pentru includerea acestora in domeniul implantologiei medicale. De asemenea,
utilizarea acestor straturi subtiri in domeniul medical implica imbunatatirea osteointegrarii
si extinderea durabilitatii implanturilor




